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华润上华 600V 和 1700V IGBT 工艺平台开发成功 
 

:;<=>?@A2012B 5C 29DE !"#$%&'(+,F !G

 HI%&'(:JKLM !G NEOPQRSTU 600VV 1700V Planar 

NPT IGBT:WXYZ[\]^_`abcdEef 600V Trench PT IGBT:g

hZ[\]^_`abcdEijWkAlmnopqrstuvAwxy[

z{|}~�。加G去BU功量产F 1200V Planar V Trench NPTijWkA

 !G QU为<内首家具备包含前1V背XijF全套 600V/1200V/1700V 

NPT IGBT 加i能力F代i厂。 

 !G Q具备 60μmeGF IGBT 薄片加i能力。此次RS量产F 600V 

Planar NPT IGBTij产品A其背X减薄J圆片厚度仅 100μm。该ij产品

主u应用于 UPS 系统(不间断#源)、太阳能逆变器、变频家#、i业变频驱动

V#焊机等市场。 !G F 1700V Planar NPT IGBTijWk更解决了高压

IGBT 存在F高温漏#问题A产品主u应用于变频器、风力变流器V智能#8

等市场。 

 !G IGBT ijWkFP局立足于满足节能减排F需vA支持;<在

M十二五N期间新能源政策如太阳能S#V风能S#ef智能#8FS展A同

时切合<内#焊机、变频器、UPS 等巨2F市场需v。 !G 近两B在 IGBT

ijWkFP局Q经取得不少丰硕U果。1200V Planar V Trench NPT IGBT

Q于 2011B初量产；600V Trench PT ef 600V V 1700V Planar NPT IGBT
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WkQ于近期RSTU；2500V Planar NPT IGBTF静态noV动态noQ经

qrst目标Aw[z预~�。同时A600V V 1700V Trench NPT IGBT、

3300V/4500V Planar FS IGBT 静态no DC 如 V(BR)CES V VCE(on) 也Q经qr

预期结果。 

 !G 作为<内首家eb圆代i模式立足;<半导c市场F产业先锋A自

2005 B DMOS ij量产e来AU功RS了量产 6 英寸高压WX_ 400-700V 

MOSFET、6 英寸;压WX_ 50-200V MOSFET、8 英寸低压gh_ 20-40V 

MOSFET、8 英寸;压gh_ 50-80V MOSFET 等丰富F功率器件ijWk。

近两B在 IGBT l类ijWkFRSU果A使得 !G 在功率器件代iFi

jWk更为全XA将进一步促进<内功率器件产业FS展A提高节能减排关键

部件F<产化水WV比重。 

 

 

 

■ 关于华润微电子有限公司 

 !"#$%&'(:e,KLM !"#$NE是 !)*+,负责"#$业务投资、

S展V经营d理F高HI企业A亦是;<本土规模V影响力最2F综合}"#$企业之一A

连续 7B被<家i业V信息化部评为;<#$信息百强企业之一。'(e振兴民族"#$产

业为己任A矢志U为;<本土最具竞争力F半导c'(。'(为;<内地领先F模拟半导c

'(A其业务包括R放式b圆代i、)U#路st、)U#路测试封装f分立器件。拥% 5-8

英寸b圆生产线 5 条AB产b圆 350 余万片A是<内半导c产业链最为齐全F企业。 

 !"#$U立于 2000BA2002B收购<内最2F"#$企业 b)*AU为 !+

,负责"#$业务投资、S展V经营d理F企业Aw于 2003B启动 6 英寸b圆生产线建s

m目；于 2006B与新加坡 STATS ChipPAC 合作S展)U#路封测业务；于 2007B启动 8 英

寸b圆生产线建sm目Aw于 2009B落U投产A是<内唯一依托自%资金、I术V市场建
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立F最高I术水WFb圆生产线；2011B起实施M走出去N战略As立k/窗口'(A在美

<硅谷投资s立)U#路st'(。 

 

■关于华润上华科技有限公司 

 !G HI%&'(为 !"#$%&'(:M !"#$NE+,从事R放式b圆

代i业务F专业'(A于;<模拟b圆代i行业处于领先地位A于;<、亚洲f海外地区拥

%逾十B服务客户F经验。'(为其客户提供主流VU熟ijI术Fb圆代i服务A是目前

;<内地规模最2F 6 英寸R放式b圆代i企业A拥%每C逾 11 万片 6 英寸b圆产能f 3.5

万片 8 英寸b圆产能A{为客户提供更丰富FijWk与代i服务。欲知更多详情请浏览：

www.csmc.com.cn 
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